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saswavlo kursis statusi 1. zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti 
2. swavlebis safexuri - bakalavriati 
3. savaldebulo 

saswavlo kursis miznebi Seiswavleba naxevargamtarebis fizikis safuZvlebi da 
Tanamedrove mikroeleqtronikis komponentebi 

kreditebis raodenoba da 
saaTebis ganawileba 
studentis datvirTvis 
Sesabamisad (ECTS) 

სასწავლო კურსის კრედიტები 5 ECTS, 125 საათი;  

სტუდენტის საკონტაქტო მუშაობის საათების რაოდენობა 

სემესტრული გათვლით 65  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო – 2 

საათი; 

დასკვნითი გამოცდის ჩასაბარებლად განკუთვნილი დრო – 3 

საათი 

სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობის საათების რაოდენობა 

სემესტრული გათვლით 60  

მათ შორის: 

შუალედური გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი დრო 

10 საათი;  

დასკვნითი გამოცდის მოსამზადებლად განკუთვნილი 

დრო 10 საათი.   



daSvebis winapirobebi: gamoyenebiTi fizika: eleqtroba da magnetizmi (PHYS3); 
gamoyenebiTi fizika: atomuri fizika (PHYS4); უცხო ენა 

2: inglisuri ena  
swavlis Sedegebi ა) ცოდნა და გაცნობიერება - კურსის გავლის შემდეგ 

სტუდენტმა უნდა იცოდეს ნახევარგამტარებში მიმდინარე 

ფიზიკური პროცესები და ის განტოლებები, რომლებიც 

აღწერენ ამ პროცესებს;  

ბ) ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - 

კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტმა უნდა შეძლოს: 

ნახევარგამტარულ მასალებთან დაკავშირებული 

ძირითადი პროცესების დაკვირვება ექსპერიმენტალური 

გზით.  

გ) დასკვნის უნარი - სტუდენტმა უნდა შეძლოს 

დასმული კონკრეტული ამოცანის ანალიზის შედეგად 

ამოირჩიოს მისი ამოხსნის კონკრეტული მეთოდი, 

მოახდინოს ამ მეთოდის შესაბამისი პროგრამული 

უზრუნველყოფის იდენტიფიკაცია და შემდგომი ამოხსნა. 

მიღებილი შედეგები აღწეროს ზუსტად და ლაკონიკურად, 

გამოიტანოს ადექვატური და შინაარსიანი  დასკვნები 
saswavlo kursis Sinaarsi ix. danarTi 

swavlebis/swavlis 
meTodebi 

თეორიული მასალა წარმოდგენილი იქნება ლექციებზე; 

პრაქტიკული ცოდნა მიიღება ლაბორატორიული 

მეთოდებით. 

Sefasebis kriteriumebi studentis mier silabusiT dagegmili swavlis 

Sedegebis miRweva gamoixateba 100-quliani sistemiT 

(minimaluri qula: 0; maqsimaluri qula: 100). 

werilobiTi Tu zepiri gamocdis an laboratoriuli 

samuSaos Sefaseba xdeba sakiTxebiT da TiToeul 

sakiTxs miniWebuli aqvs 10 an 20 qula. dagegmili 

misaniWebeli qulis mixedviT xdeba miRebuli 

SedegebisaTvis Sesabamisi woniTi koeficientis 

miniWeba. 

 

Sualeduri Sefasebis formebi: 

laboratoriuli samuSaoebis CaTvla: (miznad isaxavs 

gazomvebis meTodebis dauflebis Semowmebas) 

I Sualeduri gamocda: weriTi (miznad isaxavs 

ganvlili Teoriuli masalis dauflebis Semowmebas) 

II Sualeduri gamocda: gamocda kompiuterul klasSi 

programuli uzrunvelyofis gamoyenebiT (miznad 

isaxavs praqtikuli unar-Cvevebis gamomuSavebis 

Semowmebas) 

 



Sefaseba: 

daswreba:  10 qula 

laboratoriuli samuSaoebis CaTvla: 10 qula 

ori Sualeduri gamocda: 15 + 15 qula 

daskvniTi gamocda: 40 qula (weriTi: 20 qula + zepiri: 

20 qula) 

daskvniT gamocdaze daSvebis winapiroba aris 

gamocdamde 11 qulis dagroveba 

 

werilobiTi gamocda 

1. 9-10 qula: pasuxi srulia; sakiTxi zustad da 
amomwuravad aris gadmocemuli; terminologia 
daculia. studenti zedmiwevniT kargad flobs 
programiT gaTvaliswinebul ganvlil masalas, 
Rrmad da safuZvlianad aqvs aTvisebuli rogorc 
ZiriTadi, ise damxmare literatura 

2. 7-8 qula: pasuxi srulia, magram Sekvecili. 
terminologiurad gamarTulia: sakiTxis 
gadmocemisas arsebiTi Secdoma ar aris: studenti 
kargad flobs programiT gaTvaliswinebul 
ganvlil masalas; aTvisebuli aqvs ZiriTadi 
literatura 

3. 5-6 qula:  pasuxi arasrulia; sakiTxi 
damakmayofileblad aris gadmocemuli; 
terminologia naklovania; studenti flobs 
programiT gaTvaliswinebul masalas, magram 
aRiniSneba mcierodeni Secdomebi 

4. 3-4 qula: pasuxi arasrulia; terminologia mcdaria; 
sakiTxis Sesabamisi masala gadmocemulia 
nawilobriv; students arasakmarisad aqvs 
aTvisebuli ZiriTadi literatura; aRiniSneba 
ramdenime arsebiTi Secdoma 

5. 1-2 qula: pasuxi naklovania. terminologia ar aris 
gamoyenebuli, an ar aris Sesabamisi; pasuxi 
arsebiTad mcdaria. gadmocemulia sakiTxis 
Sesabamisi masalis mxolod calkeuli fragmentebi 

6. 0 qula: pasuxi sakiTxis Sesabamisi ar aris an 
saerTod araa mocemuli. 
zepiri gamocda 

1. 19-20 qula: zedmiwevniT flobs programiT 
gaTvaliswinebul yvela sakiTxs, aqvs 
damoukidebeli da SemoqmedebiTi azrovnebis unari, 
SeuZlia nebismieri saprogramo masalis gadmocema 
amomwuravad profesiul enaze, pasuxobs leqtoris 
mier dasmul programasTan dakavSirebul damatebiT 
SekiTxvebs 

2. 15-18 qula: erkveva programiT gaTvaliswinebul 
yvela sakiTxSi, aqvs saganSi damoukidebeli 



azrovnebis unari, SeuZlia nebismieri saprogramo 
masalis gadmocema 

3. 10-14 qula: erkveva programiT gaTvaliswinebuli 
sakiTxebis mniSvnelovan nawilSi; SeuZlia 
saprogramo masalis gadmocema, aTvisebuli aqvs 
ZiriTadi literaturis mniSvnelovani nawili 

4. 3-9 qula: programiT gaTvaliswinebuli sakiTxebis 
naxevarze naklebis gadmocema SeuZlia 
damakmayofileblad. ZiriTadi literaturis 
mniSvnelovani nawili sustad aqvs damuSavebuli 

5. 0-3 qula: programiT gaTvaliswinebuli 
sakiTxebidan arc erTi ar aris ganxiluli 
damakmayofileblad. 

 
ZiriTadi literatura 1. ა. ბიბილაშვილი, ნახევარგამტარული მიკროელექტრონიკა 

2. Р. Смит «Полупроводники». М., «Мир», 1982, 558 стр. 

damxmare literatura da 
sxva saswavlo masala 

1. И.П.Степаненко «Основы микроэлектроники», М., «Сов.рад»,1980;
2. В.Л.Бонч-бруевич, С.Г.Калашников « Физика полупроводников», 
М., «Наука».

დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები 

ლიტერატურასთან სამუშაოთ საკმარისი რუსული და ინგლისური 

ენების საკმარისი ცოდნა 

 



saswavlo kursis Sinaarsi 

# leqciis Tema literatura 

1-2 idealur kristalSi muxtis matareblebis 

energetikuli speqtri 

Tavi 1, gv. 15-36 

3-4 molekulis aRnagoba da qimiuri bmebi Tavi 2, gv. 37-75 

5-8 naxevargamtarebis fizikis safuZvlebi Tavi 3, gv. 76-100 

9-12 gadataniTi movlenebi naxevargamtarebSi Tavi 4, gv. 102-135 

13-14 naxevargamtarze zedapiruli movlenebi Tavi 5, gv. 136-184 

15-18 fizikuri movlenebi naxevargamtar-

naxevargamtari da metal-naxevargamtar 

gadasasvlelebze 

Tavi 6, gv. 185-216 

19-20 integraluri sqemis Seqmnis teqnologiuri 

procesebi 

Tavi 7, gv. 218-251 

21-22 integraluri mikrosqemis pasiuri elementebis 

da topologiis Seqmna 

Tavi 8, gv. 252-269 

23-24 bipolaruli tranzistorebi Tavi 9, gv. 270-302 

25-26 velis tranzistorebi Tavi 10, gv. 304-348 

27-28 logikuri integraluri sqemebi Tavi 11, gv. 349-374 
 

# laboratoriuli samuSaos Tema literatura 

1-2 idealur kristalSi muxtis matareblebis 

energetikuli speqtri 

Tavi 1, gv. 15-36 

3-4 molekulis aRnagoba da qimiuri bmebi Tavi 2, gv. 37-75 

5-8 naxevargamtarebis fizikis safuZvlebi Tavi 3, gv. 76-100 

9-12 gadataniTi movlenebi naxevargamtarebSi Tavi 4, gv. 102-135 

13-16 fizikuri movlenebi naxevargamtar-

naxevargamtari da metal-naxevargamtar 

gadasasvlelebze 

Tavi 6, gv. 185-216 

17-18 integraluri sqemis Seqmnis teqnologiuri 

procesebi 

Tavi 7, gv. 218-251 

19-20 integraluri mikrosqemis pasiuri elementebis 

da topologiis Seqmna 

Tavi 8, gv. 252-269 

21-22 bipolaruli tranzistorebi Tavi 9, gv. 270-302 

23-24 velis tranzistorebi Tavi 10, gv. 304-348 

25-26 logikuri integraluri sqemebi Tavi 11, gv. 349-374 

 

 


